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内容概要

本书是为了适应当前模拟电子技术基础课程的教学改革而编写的。
全书共分10章，内容包括半导体二极管及其应用电路、半导体三极管及其放大电路、场效应管及其放
大电路、集成运算放大器、反馈放大电路、集成运算放大器的应用、波形产生及变换电路、功率放大
电路、直流稳压电源等，第10章为实验和实践环节，主要介绍常用电子测量仪器的分类和使用方法、
模拟电子电路的原理及实训步骤。
    本书可作为各高等院校电气、自动化、电子、通信、机电一体、计算机等专业的教材和参考书，也
可供从事电子技术方面工作的工程技术人员参考。
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章节摘录

　　第1章　半导体二极管及其应用　　1.1　半导体的基本知识　　1.1.1　本征半导体　　导电能力
介于导体和绝缘体之间的物质称为半导体。
一般来说，半导体的电阻率在10-4～109M·m的范围内。
半导体是构成电子元器件的重要材料，最常用的半导体材料是硅（Si）和锗（Ge）。
纯净的晶体结构的半导体称为本征半导体。
　　本征半导体是通过一定的工艺过程形成的单晶体，其中每个硅或锗原子最外层的4个价电子均与
它们相邻的4个原子的价电子共用，从而形成共价键，如图1.1（a）所示。
　　本征半导体中原子间的共价键具有较强的束缚力，每个原子都趋于稳定，它们是否有足够的能量
挣脱共价键的束缚与热运动（即温度）紧密相关。
在热力学温度绝对零度（约--273℃）下，价电子基本不能移动，因而在外电场作用下半导体中电流为
零，此时它相当于绝缘体。
但在常温下，由于热运动价电子被激活，有些获得足够能量的价电子会挣脱共价键成为自由电子，与
此同时共价键中就留下一个空位，称为空穴，这种现象称为本征激发，如图1.1（b）所示。
由于电子带负电荷，所以空穴表示缺少一个负电荷，即空穴具有正电荷粒子的特性。
　　在电子一空穴对产生的同时，运动中的自由电子也有可能去填补空穴，使电子和空穴成对消失，
这种现象称为复合。
在外电场作用下，一方面带负电荷的自由电子做定向移动，形成电子电流；另一方面价电子会按电场
方向依次填补空穴。
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编辑推荐

　　《21世纪高职高专计算机专业规划教材：模拟电子技术简明教程》是电类各专业必修的技术基础
课程，而随着电子技术在各个领域越来越广泛的应用，它也越来越多地成为非电类专业的重要课程。
然而，由于学时数的限制以及高校培养目标的改革等诸多原因，以往的相关教材显得篇幅过大，内容
分散，容易造成学生学习吃力，负担过重的情况。
同时考虑到各个专业对该门课程的不同教学要求，也迫切需要有一本比较简明、实用的教材。
《21世纪高职高专计算机专业规划教材：模拟电子技术简明教程》适合于作为高职院校计算机、电子
、通信、机电等专业本科和专科的教科书，也可作为自学考试和电子技术工程人员自学用书。

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<模拟电子技术简明教程>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 6


